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Elektrische Eigenschaften
Hoéchstzulassige Werte

Periodische Spitzensperrspannung

StoRspitzenspannung
DurchlaRstrom-Grenzeffektivwert

Dauergrenzstrom

StoRstrom-Grenzwert

Grenzlastintegral

Charakteristische Werte
DurchlaRspannung
Schleusenspannung
Ersatzwiderstand

Sperrstrom

Riickstromspitze

Sperrverzugsladung

Isolations-Priifspannung

Thermische Eigenschaften
Innerer Warmewiderstand

Ubergangs-Warmewiderstand

Hochstzul.Sperrschichttemperatur
Betriebstemperatur
Lagertemperatur

Mechanische Eigenschaften
Si-Elemente mit Druckkontakt
Innere Isolation
Anzugsdrehmomente
mechanische Befestigung
elektrische Anschliisse

Gewicht

Kriechstrecke

Schwingfestigkeit

MaRbild

Electrical properties
Maximum rated values

repetitive peak reverse voltage

non-repetitive peak reverse voltage
RMS forward current

average forward current

surge current

3 t-value

Characteristic values
forward voltage

threshold voltage

slope resistance

reverse current

peak reverse recovery current

recovered charge

insulation test voltage

Thermal properties
thermal resistance, junction

to case

thermal resistance, case to heatsink

max. junction temperature
operating temperature
storage temperature

Mechanical properties
Si-pellets with pressure contact
internal insulation

tightening torques

mounting torque

terminal connection torque
weight

creepage distance

vibration resistance

outline

tyy = -40°C..t ) may

ty; = +25°C..t yj max

t, =100°C

t, =94°C

t; £25°C, t ;=10 ms
ty =ty max t, = 10 ms
t; £25°C, t ;=10 ms
ty =ty max t, = 10 ms
ty = tyjmax IF = 800 A

ty = tymax VR = VRRM

tvj = tvj max’ iFM =250 A’
-dig/dt = 100 A/us
tvj = tvj max’ iFM =250 A’

-dig/dt = 100 A/us
RMS, f =50 Hz, t = 1 min.

Q =180°¢l. sin: pro Modul/per module
pro Zweig/per arm

DC: pro Modul/per module

pro Zweig/per arm

pro Modul/per module

pro Zweig/per arm

Toleranz/tolerance +/- 15%
Toleranz/tolerance +5%/-10%

f=50Hz

DD 242 S kann auch mit gemeinsamer Anode oder gemeinsamer Kathode geliefert werden.

DD 242 S can also be supplied with common anode or common cathode.
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DD 242 S

400 600 800 1000 v
+50 v

410 A

240 A

261 A

9300 A
7500 A
432000 A%
281000  AZs
max. 1,55 \Y
1,1 v

0,5 mW

max. 200 mA

max. 98 A

max. 120 UAs

3 kV

max. 0,075 °C/W
max. 0,15  °C/W
max. 0,072 °C/W
max. 0,144 °C/W
max. 0,02 °C/W
max. 0,04 °C/W
150 °C

-40...+150 °C
-40...+150 °C

AIN
6 Nm
12 Nm
typ. 800 g
17 mm
5 %9,81 m/s?
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Typische Abhéngigkeit der oberen Sperrverzégerungsladung Qg von der
abkommutierenden Stromsteilheit -dig/dt bei ty; max-

Typical realationship between the maximum recovered charge Qg and the
rate of decay of forward current -dig/dt at t; max

Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ¢ pro Zweig fiir DC
Analytical elements of transient thermal impedance Zy, c per arm for DC
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Typische Abhéngigkeit der oberen Riickstromspitze von der
abkommutierenden Stromsteilheit -dig/dt bei tyj pax-
Typical realationship between the maximum peak reverse recovery
current and the rate ofdecay of forward current -dig/dt at t,j max

0.18

0.16 -]

0.14
Zihic
[°C/W]

0.1

0.08

0.06

0
[ \YFouU
0.04 1201
180
0.02 Pigisos
DC iy
0
2346 2346 2346 2346 2346
103 1072 107 100 10’ 102
DD 241 /242 $1 Tls] —B
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Transienter innerer Warmewiderstand Z )¢ je Zweig bei sinus- und trapez-

formigem Stromverlauf.

Transient thermal impedance Z )¢, junction to case per arm at sinusoidal

and trapetzodial current waveform.

Pos. n 1 2 3 4 5 6 7
Rinhn[°C/W] 0,0031| 0,0097| 0,0257| 0,0529| 0,0526
th[s] 0,0009| 0,008 0,11 0,61 3,06

Analytische Funktion / Analytical function:

Nmax t

Zthic = S Rthn (1-€ 1)
A~



Nutzungsbedingungen

Die in diesem Produktdatenblatt enthaltenen Daten sind ausschlieBlich fiir technisch geschultes Fachpersonal bestimmt. Die
Beurteilung der Geeignetheit dieses Produktes fiir die von lhnen anvisierte Anwendung sowie die Beurteilung der Vollstandigkeit der
bereitgestellten Produktdaten fir diese Anwendung obliegt Ihnen bzw. lhren technischen Abteilungen.

In diesem Produktdatenblatt werden diejenigen Merkmale beschrieben, fiir die wir eine liefervertragliche Gewahrleistung
Ubernehmen. Eine solche Gewahrleistung richtet sich ausschlief3lich nach MaRRgabe der im jeweiligen Liefervertrag enthaltenen
Bestimmungen. Garantien jeglicher Art werden fiir das Produkt und dessen Eigenschaften keinesfalls tbernommen.

Sollten Sie von uns Produktinformationen bendétigen, die tGber den Inhalt dieses Produktdatenblatts hinausgehen und insbesondere
eine spezifische Verwendung und den Einsatz dieses Produktes betreffen, setzen Sie sich bitte mit dem fir Sie zustandigen
Vertriebsburo in Verbindung (siehe www.eupec.com, Vertrieb&Kontakt). Fir Interessenten halten wir Application Notes bereit.

Aufgrund der technischen Anforderungen konnte unser Produkt gesundheitsgefahrdende Substanzen enthalten. Bei Riickfragen zu
den in diesem Produkt jeweils enthaltenen Substanzen setzen Sie sich bitte ebenfalls mit dem fiir Sie zustandigen Vertriebsbdiro in
Verbindung.

Sollten Sie beabsichtigen, das Produkt in Anwendungen der Luftfahrt, in gesundheits- oder lebensgefédhrdenden oder
lebenserhaltenden Anwendungsbereichen einzusetzen, bitten wir um Mitteilung. Wir weisen darauf hin, dass wir fir diese Falle
- die gemeinsame Durchflihrung eines Risiko- und Qualitdtsassessments;
- den Abschluss von speziellen Qualitdtssicherungsvereinbarungen;
- die gemeinsame Einfuihrung von MalRnahmen zu einer laufenden Produktbeobachtung dringend

empfehlen und gegebenenfalls die Belieferung von der Umsetzung solcher MalRnahmen abhangig

machen.

Soweit erforderlich, bitten wir Sie, entsprechende Hinweise an |hre Kunden zu geben.

Inhaltliche Anderungen dieses Produktdatenblatts bleiben vorbehalten.

Terms & Conditions of usage

The data contained in this product data sheet is exclusively intended for technically trained staff. You and your technical departments
will have to evaluate the suitability of the product for the intended application and the completeness of the product data with respect
to such application.

This product data sheet is describing the characteristics of this product for which a warranty is granted. Any such warranty is granted
exclusively pursuant the terms and conditions of the supply agreement. There will be no guarantee of any kind for the product and its
characteristics.

Should you require product information in excess of the data given in this product data sheet or which concerns the specific
application of our product, please contact the sales office, which is responsible for you (see www.eupec.com, sales&contact). For
those that are specifically interested we may provide application notes.

Due to technical requirements our product may contain dangerous substances. For information on the types in question please
contact the sales office, which is responsible for you.

Should you intend to use the Product in aviation applications, in health or live endangering or life support applications, please notify.
Please note, that for any such applications we urgently recommend
- to perform joint Risk and Quality Assessments;
- the conclusion of Quality Agreements;
- to establish joint measures of an ongoing product survey, and that we may make delivery depended on
the realization of any such measures.

If and to the extent necessary, please forward equivalent notices to your customers.

Changes of this product data sheet are reserved.



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Schottky Diodes & Rectifiers category:
Click to view products by Infineon manufacturer:

Other Similar products are found below :
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https://www.x-on.com.au/category/Semiconductors/Discrete-Semiconductors/Diodes-Rectifiers/Schottky-Diodes-Rectifiers
https://www.x-on.com.au/Manufacturer/Infineon
https://www.x-on.com.au/MPN/Toshiba/CUS06TE85LQM
https://www.x-on.com.au/MPN/MACOM/MA4E2508M1112
https://www.x-on.com.au/MPN/Shindengen/D1FH35063
https://www.x-on.com.au/MPN/MicroCommercialComponentsMCC/MBR0530LTP
https://www.x-on.com.au/MPN/MicroCommercialComponentsMCC/MBR10100CTBP
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/MBR30H100MFST1G
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/MMBD301M3T5G
https://www.x-on.com.au/MPN/Protek/PMAD1103LF
https://www.x-on.com.au/MPN/Protek/PMAD1108LF
https://www.x-on.com.au/MPN/ROHM/RB160M50TR
https://www.x-on.com.au/MPN/Comchip/RB520S30
https://www.x-on.com.au/MPN/Comchip/RB551V30
https://www.x-on.com.au/MPN/TTElectronics/D83C
https://www.x-on.com.au/MPN/Infineon/DD350N18K
https://www.x-on.com.au/MPN/Infineon/DZ435N40K
https://www.x-on.com.au/MPN/Infineon/DZ600N16K
https://www.x-on.com.au/MPN/Infineon/BAS16E6433HTMA1
https://www.x-on.com.au/MPN/Infineon/BAS3010S02LRHE6327
https://www.x-on.com.au/MPN/Infineon/BAT15099RE6327
https://www.x-on.com.au/MPN/Infineon/BAT5402LRHE6327
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/NRVBAF360T3G
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/NRVTS10100MFST1G
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/NRVTS12100EMFST1G
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/NSR05F40QNXT5G
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/NSVR05F40NXT5G
https://www.x-on.com.au/MPN/Sensitron/JANS1N6640
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/SB0703CTBH
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/SB1003M3TLW
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/SBAT54CWT1G
https://www.x-on.com.au/MPN/MicroCommercialComponentsMCC/SK32ALTP
https://www.x-on.com.au/MPN/MicroCommercialComponentsMCC/SK33ATP
https://www.x-on.com.au/MPN/MicroCommercialComponentsMCC/SK34ATP
https://www.x-on.com.au/MPN/MicroCommercialComponentsMCC/SK34BTP
https://www.x-on.com.au/MPN/MicroCommercialComponentsMCC/SMD1200PLTP
https://www.x-on.com.au/MPN/Comchip/ACDBN160HF
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/SS3003CHTLE
https://www.x-on.com.au/MPN/STMicroelectronics/STPS3045CPIRG
https://www.x-on.com.au/MPN/STMicroelectronics/STPS30S45CW
https://www.x-on.com.au/MPN/DiodesIncorporated/PDS3100Q7
https://www.x-on.com.au/MPN/GeneSiCSemiconductor/GA01SHT18
https://www.x-on.com.au/MPN/Toshiba/CRS10I30ATE85LQM
https://www.x-on.com.au/MPN/Toshiba/CRS10I30BTE85LQM
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/MBR1240MFST1G
https://www.x-on.com.au/MPN/MicroCommercialComponentsMCC/MBR20100CTBP
https://www.x-on.com.au/MPN/ONSemiconductor/MBRB30H30CT1G
https://www.x-on.com.au/MPN/Infineon/BAS28E6433HTMA1
https://www.x-on.com.au/MPN/Infineon/BAS7002LE6327
https://www.x-on.com.au/MPN/Vishay/BYS1190E3TR3
https://www.x-on.com.au/MPN/Microsemi/JANTX1N57121
https://www.x-on.com.au/MPN/Vishay/VSSTPS40L45CWN3

